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Project results 
1. Period of the project: (08/01/06‐07/31/08) 
2. Total amount of budget: $50,000/24 months 
3. Main achievements 

a. Publications 
i. Pingshan  Wang,  Hanqiao  Zhang,  Ralu  Divan,  Axel  Hoffmann, 
“Tailoring  High‐Frequency  Properties  of  Permalloy  Films  via 
Submicron  Patterning”,  Accepted  for  publication  in  IEEE 
Transactions on Magnetics.   

ii. Hanqiao  Zhang,  Chunrong  Song  and  Pingshan Wang,  “A  new 
method  for  high‐frequency  characterization  of  patterned 
ferromagnetic thin films,” submitted to Journal of Applied Physics.  

iii. Hanqiao  Zhang,  Chunrong  Song  and  Pingshan Wang,  “A  new 
method  for  high‐frequency  characterization  of  patterned 
ferromagnetic  thin  films,”  (abstract)  accepted  for presentation  in 53rd 
Magnetism and Magnetic Material, 2008. 

iv. Song,  Chunrong;  Liu,  Zuqin;  Eres,  Gyula;  Geohegan,  David  B.; 
Wang, Pingshan; “A New Method for Microwave Characterization 
of  Metallic  Single‐Walled  Carbon  Nanotubes,” 
Nanotechnology,  2008.  NANO  ʹ08.  8th  IEEE  Conference  on 
18‐21 Aug. 2008 Page(s):228 – 229 

v. Zhang, Hanqiao;  Song, Chunrong; Divan, Ralu; Hoffmann, Axel; 
Wang,  Pingshan;  “High‐Frequency  Properties  of  Permalloy 
Nanowire  Arrays  for  RF  Devices,” 
Nanotechnology,  2008.  NANO  ʹ08.  8th  IEEE  Conference  on 
18‐21 Aug. 2008 Page(s):621 – 624. 

b. Patent application:   
i. Pingshan Wang, Chunrong Song,  “High‐Frequency Structures  for 

Nanoelectronics and Molecular Electronics”, Application Serial No. 
or PCT Application No. 60/951,510,  filing date 07/24/2007 

4. Student supported: Hanqiao Zhang, Ph. D. student, began to work on the project 
since January, 2007. 



 

Results not submitted for publication yet 
1. FMR frequency dependence on transverse biasing field and DC current.   
 

 

 
 

Fig. 1 FMR frequency dependence on DC current and external magnetic field.  (a) and (b) are for 
550 nm Py arrays.  (c) and (d) are for 240 nm arrays.  The reasons for the discrepancies between 
current excitation and field excitation are still under investigation. 
2. High‐frequency inductor 

 
Fig. 2 Py loaded inductors (still under fabrication) 

(a)  (b)

(c)  (d)


